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태양전지는 광자와 전자의 상호작용에 의한 양자 효과에서 빛에너지를 전기에너지로 변환
하는 장치이므로 에너지 손실이 존재한다 에 이르는 이 손실은 주로 물질의 밴드갭에. 56%
기인하며 여기에 밴드갭과 개방전압의 비인 출력전압한계 와 입사에너지에 대한 손실0.7%
이 추가되어 실리콘 태양전지의 이론적 최대 효율은 이 된다16% 28% .
실리콘 태양전지 선도 연구 기관 중의 하나인 의UNSW(Univ. of New South Wales) M. A.
교수는 다중접합 실리콘 양자점 태양전지를 통하여 태양전지 효율을 까지 끌어올Green 47.5%

릴 수 있다고 예측하였다 이러한 양자점 태양전지에서는 실리콘을 나노결정으로 하여 실리.
콘의 밴드갭에너지를 증가시킴으로써 태양광 중의 가시광선 영역을 광전변환에 활용하고 있
다 한국표준과학연구원에서는 이와 같이 실리콘 양자점을 이용함으로써 실리콘계 태양전지.
의 효율 한계를 극복하고자 하고 있다.
본 연구 발표에서는 실리콘 양자점을 태양전지에 효율적으로 활용하기 위한 연구로 이(1)

온빔 스퍼터링을 이용한 최적의 실리콘 양자점층 증착 기술 실리콘 양자점 내부로의, (2) B
도핑 기술 열역학적 전산모사를 통한 실리콘 양자점과 매질 물질 사이에서의 도펀트의, (3)
거동 등에 대한 연구 결과를 발표하고자 한다.




